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Netz-Thyristor-Diode-Module Phase control Thyristor-Diode-Modules

Daten pro Diode oder Thyristor/ data per diode or thyristor/les caractéristiques se rapportent & 1 diode ou & 1 thyristor
VerM | ltRMs | l7avm lrsm. IFsM 2t vr it (ﬂ (_d_l) lat Ver | Schaltung
Vprm |IFRMS ITFAVM (Tvam) (10 ms) Ve iF dt)c | \di/c circuit )
gooc  |B3ms]10ms [Tyy=45°C| Tvum Tvam :
v A A A A Al%s A’ \' A Vius Alus | mA \
MCD 25-04io0 8 400 | 80 25 500 460 1350 | 1060 1,65 60 | h= 150 80 1,6
MCD 25-06io 8 600 500 .1
MCD 25-08ho 8 800 i= ’
MCD 25-08i0 8 800 1000
. MCD 25-12i0 8 1200 MCD
. MCD.25-14 0 8 1400
MCD 25-16i0 8 1600 [
AL Nr. E 72873 (M)
MDC 25-06io 8 600 } 50 25 500 480 1350 | 1060 1,66 60 h= 150 80 1,6
MDC 25-08i0 8 800 500
MDC 25-12ho 8 1200 i=
MDC 25-121io0 8 1200 ] 1000
MDC 25-14i0 8 1400
MDC 25-16 ho 8 1600
MDC 25-16i0 8 1600
) Nr. E 72873 (M)
MCD 40-04io0 8 400 | 80 43 1100 { 1000 6300 | 5000 1,76 | 150 | 1000 100 150 1,5 .
MCD 40-06io 8 600
MCD 40-08i0 8 800
MCD 40-1210 8 1200
MCD 40-14io0 8 1400
MCD 40-15i0 8 1500 MDC
MCD 40-16io0 8 1600
AL N E 72873 (M)
MDC 40-06io0 8 600 | 80 43 1100 | 1000 6300 | 5000 1,75 | 150 | h= 100 150 1,6
MDC 40-081io 8 800 500
MDC 40-12ho 8 1200 i=
MDC 40-121i0 8 1200 1000
MDC 40-14io0 8 1400
MDC 40-15i0 8 1500
MDC 40-16 ho 8 1600
MDC 40-16io 8 1600 -
R\ N E 72873 (M) i‘
MCD 55-04i0 8 400} 95 55 1500} 1350 | 11200 | 9100 1.5 150 1000 100 150 1,6
MCD 55-06io0 8 600
MCD 55-08i0 8 800
MCD 55-12i0 8 1200
MCD 55-14i0 8 1400
MCD 55-15i0 8 1800
MCD §5-16io0 8 1600
S} Nr. E 72873 (M)
MDC 5§5-06io0 8 600 | 95 55 1500 [ 1350 | 11200 | 9100 1,5 150 h= 100 150 1,6
MDC 55-08io0 8 800 500
MDC 55-12ho 8 1200 i=
MDC 55-12io0 8 1200 1000
MDC 55-14io0 8 1400
MDC 55-1510 8 1500
MDC 55-16 ho 8 1600
MDC 55-16i0 8 1600
N\ Nr. E 72873 (M)
A Neuer Typ/New Type/Nouveau Type
2,8x0, 28x0,8
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Modules de thyristors et de diodes de redressement

fiir Modulschaltungen / for modul sets
pro Modut/per module/par module pour assemblages de modules
tq V1o rT TviM Rinsc | Rtnic Rihck Mg Masse MaBbild Kiihlart/Kuhikérper faavm [A] Irms [A]
3 mass outline Cooling mode
dimension | Refroidissement B2 86 w1 w3
nr. no. (180°sin) | (120°1L)

us v mQ °C KIW | KIW Kiw Nm g
130 1,0 10 126 1,0 0,5 0,1 2,5... 150 12 S |K21-0120A 34 30
typ. 3,7 1F |K21-0120A 58 72

S |K21-0180A 36 41

F |K21-0180 A 59 74

S |K21-0265 A - 48

F |K21-0265 A - 81

S |K41-0150C - 37

F |K41-0160C - 57
130 1,0 10 125 1,0 0,56 01 2,5.. 150 13 S |K21-0120A 34 39
typ. 37 F |K21-0120A 58 72

S |K21-0180A 36 41

‘¢ F |K21-0180A 59 74

§ [K21-0265 A - 48

F 1K21-0265 A - 81

S |K41-0150C - 37

F |K41-0160C - 57
100 1,0 50 |125 0,6 0,3 0,1 2,5.. 150 12 § |K21-0120 A 44 49
typ. 37 F |K21-0120A 84 104

S |K21-0180 A 46 52

F |K21-0180 A 87 107

S (K21-0265 A - 63

F [|K21-0265 A - 120

S |K41-0150C - 45

F |K41-0180C - 120
100 1,0 5,0 125 0,6 0.3 0,1 25.. 150 i3 S |K21-0120 A 44 49
typ. 3,7 F |K21-0120A 84 104

S |K21-0180 A 46 52

F 1K21-0180 A 87 107

S {K21-0265A - 63

F [K21-0265A - 120

S |K41-0180C - 45

F |K41-01560C - 120
100 1,0 3,35 {1256 0,5 0,25 0,1 2,5.. 160 12 S |K21-0120 A 48 54
typ. 3,7 F {K21-0120 A 98 121

S 1K21-0180 A 51 58

F |K21-0180A 102 124

S |[K21-0265A - 70

F {K21-0265 A - 140

S |K41-0150C - 49

F |K41-0150C - 141 .
100 1,0 3,35 {125 05 0,25 0,1 2,5.. 150 13 S |K21-0120 A 48 64
typ. 3,7 F |K21-0120A 98 121

S |K21-0180 A 51 58

F |K21-0180 A 102 124

S |K21-0265 A - 70

F |K21-0265 A - 140

S [K41-0150C - 49

F iK41-0150C - 41
Isolierspannung 2,5 kVetf/ Isolating voltage 2,5 kVrMs/ Tension d'isolation 2,5 kVaft
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